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Fig. 32 - Abaq6 domant lô vah!. d€ b r6sbranco ttErmhuo d'un râdiâtôur, pour diff6ronls r|srfi6tl)( en foncrion de le bngusû d.un canÉ,
modtâgo wrticsl €n ai. câlm€, le trânsbtor 6tam plaoô au cdtlre du raditour,

férence devant exister entre la
température dejonction et la tem-
pérature ambiante, ainsi que de la
puissance dissipée par le transis-
tor. Dâns la plupart des cas, un
morceau de cuivre ou d'alumi-
nium approximativement carré,
constitue un radiateur sufflsant.
L'abaque de la figure 32 donne la
valeur de la résistance thermique
pour différents matériaux, en
fonction de la longueur d'un carré
et pour montage vertical en air
calme. Si le radiateur est en posi-
tion horizontale, la surface doit
être augmentée de 30 % environ ;
s'il n'est pas traité en noir mat,
elle doit être augmentée de 40 à
50 % environ.

Il est souhaitable d'interposer,
entre Ie boîtier du transistor et le
radiateur, une couche de graisse
silicone bonne conductrice de Ia
chaleur (Rhône Poulenc 514, SIS
compound Si 77, ou équiv.). Le
tableau ci-dessous indique des
valeurs typiques de résistances
thermiques de contact que I'on
peut rencontrer pour les boîtiers
TO-3 et T0-66 et pour des serra-
ges moyens :

Dans les applications ou le
transistor doit être isolé du radia-
teur, une plaquette de mica aug-
mente la résistance thermique
comme il est indiqué ci-dessous :

Les connexions seront dimen-
sionnées pour pouvoir véhiculer
les intensités maximales dem4n-
dé€s au transistor, mais on obtient
un meilleur fonctionnement ther-
mique quand les hoches de sortie

participent au refroidissement.
Par exemple, un boîtier TO 3,
monté sur un refroidisseur, aura
sa broche d'émetteur reliée par
une tresse de çuivre, laissant une

longueur libre de 2 mm environ
(voir fie.33). La connexion de
collecteur sera prise directement
par une cosse à souder sans inter-
position de rondelle éventail car
le revêtement de nickel risque

d'être détérioré à cet endroit, cau-
sant de la corrosion.

Les figures 34, 35, 35 ea 37
montrent comment i lconvi€nt de
réaliser le montage mécanique du
transistor sur son radiateur, cela
pour différents types de boîtiers.

On se propose de réaliser une
alimentation régulée dont la ten-
sion desortie doit être de 48 volts,
le courant maximal à fournir ne
devant pas dépasser l ampère.
L 'a l imenta t ion  es t  p ro tégée
contre les court-circuits de la
charge. Le système utilise un
transistor de puissance monté en
régulateur série. La tension
d'entrée non-régulée peut attein-
dre 70 volts à vide. Il n'y a pas de
conditions de température, puis-
que celle-ci ne dépasse pas 30 "C.

Le schéma de DrinciDe est celui ,
de la figure3E. Nous n'aborde-. /
rons pas icila réalisation complète I

Boîtier

Montage à sec
ec/w)

Montage avec graisse
ec/w)

Résistance

lnermlque

T O 3 TO 66

0,25 0,9

0,15 0,6
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MONTAGE
AVEC GRAISSE

MONTAGE
A SEC

Epaisseur de mica 50 pm 100 pm 50 rm 100 rlm
Boîtier TO 3 1.25 t \ 0.J5 0.6 "c/w
Boùier TO 66 t - ) l I 1 ,5 "c/w
Boîtier TO 126 8 l 0 4 6 "c/w
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